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Optoeiektronischer Koppler 

Der optoelektronische Koppler besteht aus einer Galliumarsenid-Lumineszenzdiode als Strahler und 
einem Silizium-npn-Fototransistor als Empfänger. 
Er dient zur galvanischen Trennung von Stromkreisen mit hohen Potentialdifferenzen und ist vor- 
wiegend für den Einsatz in der Steuer- und Regelungstechnik vorgesehen. 
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Standard: TGL 43 403 

Schaltzeichen nach TGL RGW 661-77 
Bild 1: Gehäuse



Kurz- 
Kenngrößen bei A = 25 °% zeichen _ min. typ._____max. __ Einheit 

Kollektor-Emitter- 
Strom 

bei IP =o0m 

UD Togo S ä 0 v 
Kollektor-Emitter-Strom 

dei’ IP = 10 m- 

Ucg= 8 V I0g 2,0 - - mA 

GrundtyP )pey Io8@) 2,0 - 5,0 m 

Gruppe A jIp * 10 m 1G 4,0 “ 8,0 mA 

Gruppe B )Uop = 5,0 V Icg() 6,3 - 12,5 E 

Gruppe C ) IoeH) 10,0 - 20,0 mA 

Durchlaßgleichspannung . 
bei Ip= 50 mA Ur - - 1,5 v 

Sperrgleichstrom 
bei Up= 3V Ta - - 10 Jaa 

Isolationswiderstand 
bei Urg = 0,5 XV Rrg 10 - - GR 

Schaltzeiten!) % 
bei ICB(H) = 2m 

U =2 V E 
und R'L = 100 

Impuls-Anstiegszeit %z - - 10 j 
Impuls-Abfallzeit s - - 10 ya 
Verzögerungszeit *a - - 3 yas 

Speicherzeit %z - - 1 yas 

Grenzwerte Kurzzeichen _ min. max , Einheit’ 

Durchlaßgleichstrom”) 
vei A = -40 dis 25 %C Iz - 100 mA 

Spitzendurchleßstrom,3) 
periodischer 

0, bei /% = -40 bis 25 %C . z - 200 E 

Sperrgleichspannung - 

bei, %% = -40 bis 85 °%C Ur - 3 v 

Spitzensperrspannung, 
periodische 

bei %, = -40 bis 85 %C Uppar - 3 v 

Kollektor-Emitter-Spannung 
9 dei / = -40 dis 85 % Vrg - 35 v 

Kollektor-Emitter-Spitzen- 
8pannung 
bdei 1% = -40 bis 85 %C Uopy - 35 v
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Fortsetzung 
Grenzwerte Kurzzeichen min, max, Einheit 

Enitter-Kollektor-Spannung 
- 9 vei o = -40 dis 85 % VZ00 - 5 v 

Emitter-Kollektor-Spitzen- 
spannung w 

bei 1, = -40 bis 85 %C Upcu - 5 v 

Gesamtverlustleistung‘?) 
O bdei 1% = -40 bis 25 °C Prot - 200 mW 

Spitzenisolations-?) 
spannung 

periodische UroRM ® 10 kV 

Isolationsgleichspannung Wo } - 10 xV 

Betriebstemperaturbereich R -40 85 % - 

Lagerungstemperaturbereich % =-50 50 % 

1 Der Durchlaßstrom In ist so zu wählen, daß sich der angegebene Kollektor-Emitterstrom ICE(H) ein- 
stellt. 

2) ıp dei A >25°% — giehe Bild 4 

D T dei .%>gs ° giehe Bild 4 
%p = 50 jus; m * 1:;2; abweichende Tastverhältnisse 
nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender 

4 pyog dei A >25°% — giehe BiLG 3 

5) 
TGL 20 618/02 

Kanal A 

wox—- 
50%- 

Kanal B 

x 
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Bild 2: Definition der Schaltzeiten 
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Kriechstrecke nach TGL 16 559 imnerhalb 1 min; bei abweichender Bezugsatmosphäre Korrektur nach 
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Bild 3: Abhängigkeit der max. zulässigen 
Verlüstleistung von der Um- 
gebungstemperatur 

Bild’'4: Abhängigkeit des max. zulässigen Durchlaß- 

gleichstromes und des max. zulässigen 

periodischen Spitzendurchlaßstromes von der 

Umgebungstemperatur
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Bild 5: Impulsbelastungsdiagramm für den Spitzenstrom der 

Eingengsdiode und der Umgebungstemperatur f% = 25 %C 
Parameter: z= p 
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J Bild 6: Mittlerer Durchlaßstrom der Eingangsdiode in 
® 1 o& 9 8& 82 Abhängigkeit von der Durchlaßspannung 
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Änderungen vorbehalten! 
Redaktionsschluß September 1986 
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